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Ei nstein "The Anp" Verstarkerbaugruppe

enpf ehl enswerte Modifikationen zur Erhéhung der Betriebssicherheit:

1) C103/C104 ersetzen durch 100V- Ausf ihrung und tber C103/104 jeweils ein 10K-W derstand
(3 watt) parallel (alternativ durch einen bipolaren Kondensator ersetzen mt
250 uF, 100V). In der Originalversion Explosionsgefahr, da nur 10V Spannungsfestigkeit
vor gesehen.

2) Trinmer R15 durch 5K1 Festwi derstand ersetzen und Festw derstand R16 durch 22K Tri nmer
ersetzen. In der Orig.-Version erfolgt sofortige Zerstdrung bei Unterbrechung im Tri mmrer

enpf ehl enswerte Modifikationen zur Verbesserung der nur mafRi gen Kl angqualité&t:

1) parallelgeschaltete Elkos (19x 1000 uF jeweils im Plus- und M nusast des Stronwverstarkers)
ersetzen durch jeweils 3x 10.000 uF/100Volt LongLife, mt Schraubanschl issen (z. B.
Mal | ory oder Rifa)

2) T8 und T9 ersetzen durch Sziklai-Darlington gebildet aus jFET und BjT (p-ch + NPN im
oberen und n-ch + PNP imunteren Ast). Vorher unbedi ngt Ruhestrom der Ausgangsstufe
auf kleinsten Wert stellen. M|l er-Kondensatoren und Querstromin einem

CAD- Progranm opti m eren auf hochste Transitfrequenz und geringste Schw ng-
nei gung

3) zwischen erster und zweiter Spannungsverstarkerstufe weiterer Siebw derstand von 220 Chm
ei nfuhren und dahinter mt 1000 uF/ 63V (LL niedriger ESR) sieben. Parallel

10 uF/ 100V MKT vorsehen. Vorhandene El kos (jeweils 2x 1000/63V im pos. und neg Ast)

hinter dem ersten Siebw derstand (12 OChm ersetzen durch LL-Typ mit niedrigem ESR



